24 | TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU | TECHNOLOGIE

Z LEWE]: CIECIE PLAZMO-

WE ELEMENTOW WIELKO-
GABARYTOWYCH ZA POMO- !

CA DWUGLOWICOWEGO 1. katoda, 2. katoda sterujaca, 3. elektroda
URZADZENIA PORTALOWE- ogniskujaca, 4. elektromagnesy sterujace
GO, POWYZEJ: DRAZARKO- wigzka, 5. wigzka elektrondw, 6. cigty materiat
SPAWARKA ELEKTRONOWA

Z KOMORA WYSOKIE] SCHEMAT DRAZARKI

PROZNI ELEKTRONOWE]

strumienia gazu za pomocg specjalnych
dysz (metoda HyDefinition) lub pola ma-
gnetycznego (FinePlasma).

Drazenie wiazka elektronéw

Wiazka elektronéw zostata po raz pierw-
szy wykorzystana do topienia metalu
w 1910 r. Stwierdzono wéwczas, ze przy
bardzo wysokim napieciu przyspiesza-
jacym mozna nada¢ elektronom niemal
nieograniczong energie kinetyczng. Same
elektrony sg natomiast tak mafe, ze przy
uderzaniu w dowolng przeszkode oddajg
jej energie na bardzo matej powierzchni,
nagrzewajac ja btyskawicznie. Na doda-
tek sterowanie wigzkg jest stosunkowo
proste, dzieki zastosowaniu soczewek
magnetycznych.

Generowana wigzka ma jako narze-
dzie dwie wady. Po pierwsze, elektrony
oddajg energie kazdej napotkanej prze-
szkodzie, np. napotykanym atomom
gazu, wiec ciecie z ich uzyciem powinno
odbywac sie w komorach prézniowych.
Po drugie, hamowane elektrony wyzwa-
lajg kwanty promieniowania X, zwanego
rentgenowskim. Dlatego obszary obrdbki
wymagajg ekranowania.

Z LEWE]: DWUGLOWICOWE CIECIE PLAZMOWE
POD LUSTREM WODY, POWYZEJ: WYSOKO-
WYDAJNE CIECIE PLAZMOWE

1. katoda, 2. doprowadzenie gazu plazmotworczego, 3. dysza, 4. doprowadzenie

chiodziwa, 5. strumien plazmy, 6. materiaf ciety, 7. anoda 1. katoda, 2. izolator, 3. doprowadzenie

gazu plazmotworczego, 4. doprowadzenie
SCHEMAT GEOWICY DO CIECIA PLAZMOWEGO Z tUKIEM chiodziwa, 5. dysza, 6. doprowadzenie
ZALEZNYM (A) I NIEZALEZNYM (B) wody, 7, kotpak, 8.strumien plazmy,

9. kurtyna wodna, 10. materiat cigty

SCHEMAT GLOWICY DO CIE-
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Najbardziej zaawansowana konstrukcja na rynku
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Nowy pasek wieloklinowy Micro-V® Horizon™ zostat opracowany przy

uzyciu najbardziej zaawansowanych metod badawczo-rozwojowych. Pasek
Micro-V® Horizon™ zostat zaprojektowany, aby zagwarantowac cicha prace

przy zachowaniu wyjatkowej stabilnosci i elastycznosci. Technologia ta jest
doskonatym wyborem zaréwno dla wyposazenia oryginalnego (OE) i rynku wtérnego.

Gates.eu/horizon

czesciowo spala podgrzany metal, co
zwieksza wydajno$¢ procesu. Powietrze
powoduje jednak przyspieszone zuzycie
elektrod i dysz. Argon stosuje sie do cie-
cia stali stopowych, stopéw aluminium
i miedzi, azot — do ciecia cienkich blach,
powietrze — do stali niestopowych, gdzie
dodatek tlenu korzystnie wptywa na ja-
ko$¢ krawedzi ciecia. Przy stosowaniu
gazow aktywnych konieczne jest zastg-
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CIA PLAZMOWEGO Z KURTYNA
WODNA

pienie katod wolframowych cyrkonowymi
lub hafnowymi, ale ich trwato$¢ tez jest
niewielka (ok. 5 h pracy).

Zwiekszenie efektywnosci ciecia pla-
zmowego przyniosto w latach dziewie¢-
dziesigtych ub. wieku zastosowanie mie-
szanek bogatych w tlen i zawirowania

W praktyce ciecie wigzkg elektronow
bywa stosowane do wykonywania precy-
zyjnych detali z cienkich blach, np. do
produkcji elementéw lamp elektrono-
wych o duzej mocy. Znacznie czesciej
wigzki elektronéw uzywa sie do drazenia
precyzyjnych otworéw o matej $rednicy.
Np. w ptaszczu turbiny napedzajgcej
samolot F-35 jest kilka milionow takich
mikrootwordw. Cdn.
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